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ホールドープされたホウ炭化リチウムの製造方法表 題

軽量性を必要とする電子デバイス材料，超伝導エレクトロニクス等適用製品

金属的電気伝導特性又は超伝導特性を有するホールドープされたホウ炭化リチウムの

製造方法を提供する。

目 的

本発明はホールドープされたホウ炭化リチウムLi１－ｘBC (0＜x≦1) の製造方法であり，

従来の方法では半導体的電気伝導特性しか得られなかったLi１－ｘBCが，本方法を用い

て製造することにより，金属的電気伝導特性又は超伝導特性を示すことが明らかになっ

た。本方法を用いることにより新規な特性を有する電子デバイス材料，超伝導材料を製

造することが可能になった。
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